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1 17 2/3 18 1/6 35 5/6 2 1/6 10 4 52

2 17 2/3 15 1/6 32 5/6 2 1/6 4 7 2 4 52

3 17 2/3 17 1/6 34 5/6 2 1/6 4 7 4 52

4 17 2/3 10 1/6 27 5/6 2 1/6 4 10 4 4 52

131 1/3 8 2/3 4 8 34 4 2 16 208
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Итого 24 29 8 9 436 9 436 3 566 1 466 1 876 224 5 123 747 253 253 190 354 16 464 108 30 194 282 16 538 108 30 172 302 34 516 108 30 106 172 32 720 108 30 270 298 12 651 81 35 162 220 30 850 54 35 
Итого (без факультативов) 24 26 8 8 968 8 968 3 404 1 430 1 750 224 4 817 747 240 240 190 354 16 464 108 30 194 282 16 538 108 30 172 302 34 516 108 30 106 172 32 720 108 30 252 262 12 525 81 30 144 184 30 724 54 30 
Б1 Дисциплины (модули) 24 26 4 7 996 7 996 3 376 1 430 1 722 224 3 873 747 213 213 190 354 16 464 108 30 194 282 16 538 108 30 172 302 34 516 108 30 106 160 32 408 108 21 252 262 12 525 81 30 144 178 30 514 54 24
Б1.О Обязательная часть 12 12 2 3 744 3 744 1 678 666 868 144 1 643 423 104 104 190 328 16 438 108 30 194 248 16 442 108 28 136 238 34 384 72 24 34 54 32 96 72 8 36 18 63 27 4
Б1.О.1 История (история России, 

всеобщая история)
1 108 108 54 18 36 54 3 3 18 36 54 3 

Б1.О.2 Философия 3 108 108 54 18 36 54 3 3 18 36 54 3 
Б1.О.3 Иностранный язык 4 1,2,3 432 432 216 216 180 36 12 12 54 54 3 54 54 3 54 54 3 54 18 36 3 
Б1.О.4 Экономика и право 3 180 180 72 36 36 108 5 5 36 36 108 5 
Б1.О.5 Физическая культура и спорт 1 72 72 36 12 24 36 2 2 12 24 36 2 
Б1.О.6 Высшая математика 1,2 468 468 216 108 108 180 72 13 13 54 54 108 36 7 54 54 72 36 6 
Б1.О.7 Физика 1,2,3 432 432 252 102 102 48 72 108 12 12 34 34 16 24 36 4 34 34 16 24 36 4 34 34 16 24 36 4 
Б1.О.8 Информатика 1 180 180 90 18 72 54 36 5 5 18 72 54 36 5 
Б1.О.9 Химия 2 180 180 68 34 34 112 5 5 34 34 112 5 
Б1.О.10 Материаловедение 2 180 180 72 36 36 108 5 5 36 36 108 5 
Б1.О.11 Методы исследования 

материалов
6,7 324 324 108 72 36 153 63 9 9 36 18 63 27 4 

Б1.О.12 Экология 3 72 72 36 36 36 2 2 36 36 2 
Б1.О.13 Метрология и нанометрология 4 180 180 66 34 32 78 36 5 5 34 32 78 36 5 
Б1.О.14 Безопасность 

жизнедеятельности
3 72 72 36 12 24 36 2 2 12 24 36 2 

Б1.О.15 Электротехника и электроника 3 180 180 72 36 18 18 72 36 5 5 36 18 18 72 36 5 
Б1.О.16 Инженерная и компьютерная 

графика
1 180 180 90 36 54 90 5 5 36 54 90 5 

Б1.О.17 Информационные технологии 2 180 180 72 36 36 72 36 5 5 36 36 72 36 5 
Б1.О.18 Введение в проектную 

деятельность
1 36 36 18 18 18 1 1 18 18 1 

Б1.О.19 Технология 
наноструктурированных 
материалов

8 180 180 50 40 10 130 5 5

Б1.В Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

10 8 2 3 024 3 024 1 196 600 536 60 1 558 270 84 84 2 70 2 36 38 106 36 6 36 38 178 36 8 216 200 12 391 81 25 72 110 12 319 27 15

Б1.В.1 Физико-химические основы 
микро- и нанотехнологии

4 216 216 72 36 36 108 36 6 6 36 36 108 36 6 

Б1.В.2 Методы математического 
моделирования

3 180 180 72 36 36 72 36 5 5 36 36 72 36 5 

Б1.В.3 Микро- и наноэлектроника 6 5 324 324 132 72 36 24 165 27 9 9 36 18 12 78 4 36 18 12 87 27 5 
Б1.В.4 Аддитивные технологии 7 180 180 72 36 36 108 5 5
Б1.В.5 Проектирование и 

конструирование 
полупроводниковых приборов

7 180 180 108 54 36 18 72 5 5

Б1.В.6 Физика твёрдого тела 5 180 180 72 36 36 81 27 5 5 36 36 81 27 5 
Б1.В.7 Наноматериалы: свойства и 

применение
7 180 180 72 36 36 81 27 5 5

Б1.В.8 Междисциплинарный проект 1 2 72 72 2 2 70 2 2 2 70 2 
Б1.В.9 Квантовая механика 5 180 180 72 36 36 81 27 5 5 36 36 81 27 5 
Б1.В.10 Междисциплинарный проект 2 4 108 108 4 4 104 3 3 2 34 1 2 70 2 
Б1.В.11 Технология материалов и 

методы выращивания 
кристаллов

5 180 180 108 72 36 45 27 5 5 72 36 45 27 5 

Б1.В.12 Междисциплинарный проект 3 6 108 108 4 4 104 3 3 2 34 1 2 70 2 
Б1.В.13 Иностранный язык для деловой 

коммуникации
5 6 144 144 72 72 72 4 4 36 36 2 36 36 2 

Б1.В.14 Технология микро- и наноситем 8 180 180 40 20 20 113 27 5 5
Б1.В.15 Физические основы микро- и 

наноэлектроники
6 5 324 324 /36 162 72 90 162 9 9 36 36 36 3 36 54 126 36 6 

Б1.В.16 Процессы микро- и 
нанотехнологии

8 7 288 288 132 94 20 18 120 36 8 8

Б1.В.ЭД Элективные дисциплины 
(модули)

3 328 328 174 174 154 26 26 32 26 26 26 32 26 26 26 32 24

Б1.В.ЭД.1 Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту

2,4,6 328 328 174 174 154 26 26 32 26 26 26 32 26 26 26 32 24

Б1.В.ЭД.01 МУАМ Элективные 
дисциплины (модули)

1 180 180 72 36 36 108 5 5 36 36 108 5

Б1.В.ЭД.01 
МУАМ.1

Аналоговая схемотехника 4 180 180 72 36 36 108 5 5 36 36 108 5 

Б1.В.ЭД.01 
МУАМ.2

Тренды научных исследований 4 180 180 72 36 36 108 5 5 36 36 108 5 

Б1.В.ЭД.02 МУАМ Элективные 
дисциплины (модули)

1 180 180 72 36 36 108 5 5 36 36 108 5

Б1.В.ЭД.02 
МУАМ.1

Цифровая схемотехника 5 180 180 72 36 36 108 5 5 36 36 108 5 

Б1.В.ЭД.02 
МУАМ.2

Информационно-измерительные 
технологии

5 180 180 72 36 36 108 5 5 36 36 108 5 

Б1.В.ЭД.03 МУАМ Элективные 
дисциплины (модули)

1 180 180 72 36 36 108 5 5 36 36 108 5

Б1.В.ЭД.03 
МУАМ.1

Управление проектами при 
реализации инженерных 
решений

6 180 180 72 36 36 108 5 5 36 36 108 5 

Б1.В.ЭД.03 
МУАМ.2

Экономика и организация 
продвижения инженерных 
проектов на рынок

6 180 180 72 36 36 108 5 5 36 36 108 5 
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Б1.В.ЭД.04 Элективные дисциплины 
(модули)

1 180 180 72 36 36 81 27 5 5

Б1.В.ЭД.04.
1

Бионические наносистемы 7 180 180 72 36 36 81 27 5 5

Б1.В.ЭД.04.
2

Биомедицинские 
нанотехнологии

7 180 180 72 36 36 81 27 5 5

Б1.В.ЭД.05 Элективные дисциплины 
(модули)

1 180 180 40 20 20 113 27 5 5

Б1.В.ЭД.05.
1

Плазменные технологии в 
наноинженерии

8 180 180 40 20 20 113 27 5 5

Б1.В.ЭД.05.
2

Микроэлектронная сенсорика 8 180 180 40 20 20 113 27 5 5

Б2 Практика 4 756 756 24 24 732 21 21 12 312 9 6 210 6
Б2.В Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

4 756 756 24 24 732 21 21 12 312 9 6 210 6

Б2.В.1 Учебная практика 
(ознакомительная  практика)

4 108 108 6 6 102 3 3 6 102 3 

Б2.В.2 Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности)

4 216 216 6 6 210 6 6 6 210 6 

Б2.В.3 Производственная практика 
(технологическая 
(проектно-технологическая) 
практика)

6 216 216 6 6 210 6 6 6 210 6 

Б2.В.4 Производственная практика 
(преддипломная практика)

8 216 216 6 6 210 6 6

Б3 Государственная итоговая 
аттестация

216 216 4 4 212 6 6

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 216 216 4 4 212 6 6
Б3.Д.1 Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 
работы

216 216 4 4 212 6 6

ФТД Факультативы 3 468 468 162 36 126 306 13 13 18 36 126 5 18 36 126 5
ФТД.В Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

3 468 468 162 36 126 306 13 13 18 36 126 5 18 36 126 5

ФТД.В.1 Introduction to Micro and 
Nanotechnology (Введение в 
микро- и нанотехнологии)

5 180 180 54 18 36 126 5 5 18 36 126 5 

ФТД.В.2 Introduction to Electron 
Microscopy (Введение в 
электронную микроскопию)

6 180 180 54 18 36 126 5 5 18 36 126 5 

ФТД.В.3 Академический курс 
иностранного языка

7 108 108 54 54 54 3 3
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Итого 24 29 8 9 436 9 436 3 566 1 466 1 876 224 5 123 747 253 253 252 198 54 594 90 33 120 50 30 790 90 30 
Итого (без факультативов) 24 26 8 8 968 8 968 3 404 1 430 1 750 224 4 817 747 240 240 252 144 54 540 90 30 120 50 30 790 90 30 
Б1 Дисциплины (модули) 24 26 4 7 996 7 996 3 376 1 430 1 722 224 3 873 747 213 213 252 144 54 540 90 30 120 40 30 368 90 18
Б1.О Обязательная часть 12 12 2 3 744 3 744 1 678 666 868 144 1 643 423 104 104 36 18 90 36 5 40 10 130 5
Б1.О.1 История (история России, 

всеобщая история)
1 108 108 54 18 36 54 3 3 93, 

209
Б1.О.2 Философия 3 108 108 54 18 36 54 3 3 206
Б1.О.3 Иностранный язык 4 1,2,3 432 432 216 216 180 36 12 12 207
Б1.О.4 Экономика и право 3 180 180 72 36 36 108 5 5 233
Б1.О.5 Физическая культура и спорт 1 72 72 36 12 24 36 2 2 221
Б1.О.6 Высшая математика 1,2 468 468 216 108 108 180 72 13 13 210
Б1.О.7 Физика 1,2,3 432 432 252 102 102 48 72 108 12 12 211
Б1.О.8 Информатика 1 180 180 90 18 72 54 36 5 5 226
Б1.О.9 Химия 2 180 180 68 34 34 112 5 5 246
Б1.О.10 Материаловедение 2 180 180 72 36 36 108 5 5 226
Б1.О.11 Методы исследования 

материалов
6,7 324 324 108 72 36 153 63 9 9 36 18 90 36 5 226, 

225
Б1.О.12 Экология 3 72 72 36 36 36 2 2 246
Б1.О.13 Метрология и нанометрология 4 180 180 66 34 32 78 36 5 5 223
Б1.О.14 Безопасность 

жизнедеятельности
3 72 72 36 12 24 36 2 2 246

Б1.О.15 Электротехника и электроника 3 180 180 72 36 18 18 72 36 5 5 225
Б1.О.16 Инженерная и компьютерная 

графика
1 180 180 90 36 54 90 5 5 226

Б1.О.17 Информационные технологии 2 180 180 72 36 36 72 36 5 5 226
Б1.О.18 Введение в проектную 

деятельность
1 36 36 18 18 18 1 1 226

Б1.О.19 Технология 
наноструктурированных 
материалов

8 180 180 50 40 10 130 5 5 40 10 130 5 226

Б1.В Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

10 8 2 3 024 3 024 1 196 600 536 60 1 558 270 84 84 180 108 36 369 27 20 60 40 125 63 8

Б1.В.1 Физико-химические основы 
микро- и нанотехнологии

4 216 216 72 36 36 108 36 6 6 226

Б1.В.2 Методы математического 
моделирования

3 180 180 72 36 36 72 36 5 5 226

Б1.В.3 Микро- и наноэлектроника 6 5 324 324 132 72 36 24 165 27 9 9 226
Б1.В.4 Аддитивные технологии 7 180 180 72 36 36 108 5 5 36 36 108 5 226
Б1.В.5 Проектирование и 

конструирование 
полупроводниковых приборов

7 180 180 108 54 36 18 72 5 5 54 36 18 72 5 226

Б1.В.6 Физика твёрдого тела 5 180 180 72 36 36 81 27 5 5 226
Б1.В.7 Наноматериалы: свойства и 

применение
7 180 180 72 36 36 81 27 5 5 36 36 81 27 5 226

Б1.В.8 Междисциплинарный проект 1 2 72 72 2 2 70 2 2 226
Б1.В.9 Квантовая механика 5 180 180 72 36 36 81 27 5 5 226
Б1.В.10 Междисциплинарный проект 2 4 108 108 4 4 104 3 3 226
Б1.В.11 Технология материалов и 

методы выращивания 
кристаллов

5 180 180 108 72 36 45 27 5 5 226

Б1.В.12 Междисциплинарный проект 3 6 108 108 4 4 104 3 3 226
Б1.В.13 Иностранный язык для деловой 

коммуникации
5 6 144 144 72 72 72 4 4 207

Б1.В.14 Технология микро- и наноситем 8 180 180 40 20 20 113 27 5 5 20 20 113 27 5 226
Б1.В.15 Физические основы микро- и 

наноэлектроники
6 5 324 324 /36 162 72 90 162 9 9 226

Б1.В.16 Процессы микро- и 
нанотехнологии

8 7 288 288 132 94 20 18 120 36 8 8 54 18 108 5 40 20 12 36 3 226

Б1.В.ЭД Элективные дисциплины 
(модули)

3 328 328 174 174 154

Б1.В.ЭД.1 Элективные дисциплины по 
физической культуре и спорту

2,4,6 328 328 174 174 154 221

Б1.В.ЭД.01 МУАМ Элективные 
дисциплины (модули)

1 180 180 72 36 36 108 5 5

Б1.В.ЭД.01 
МУАМ.1

Аналоговая схемотехника 4 180 180 72 36 36 108 5 5 226

Б1.В.ЭД.01 
МУАМ.2

Тренды научных исследований 4 180 180 72 36 36 108 5 5 226

Б1.В.ЭД.02 МУАМ Элективные 
дисциплины (модули)

1 180 180 72 36 36 108 5 5

Б1.В.ЭД.02 
МУАМ.1

Цифровая схемотехника 5 180 180 72 36 36 108 5 5 226

Б1.В.ЭД.02 
МУАМ.2

Информационно-измерительные 
технологии

5 180 180 72 36 36 108 5 5 226

Б1.В.ЭД.03 МУАМ Элективные 
дисциплины (модули)

1 180 180 72 36 36 108 5 5

Б1.В.ЭД.03 
МУАМ.1

Управление проектами при 
реализации инженерных 
решений

6 180 180 72 36 36 108 5 5 233

Б1.В.ЭД.03 
МУАМ.2

Экономика и организация 
продвижения инженерных 
проектов на рынок

6 180 180 72 36 36 108 5 5 233
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Б1.В.ЭД.04 Элективные дисциплины 
(модули)

1 180 180 72 36 36 81 27 5 5 36 36 81 27 5

Б1.В.ЭД.04.
1

Бионические наносистемы 7 180 180 72 36 36 81 27 5 5 36 36 81 27 5 226

Б1.В.ЭД.04.
2

Биомедицинские 
нанотехнологии

7 180 180 72 36 36 81 27 5 5 36 36 81 27 5 226

Б1.В.ЭД.05 Элективные дисциплины 
(модули)

1 180 180 40 20 20 113 27 5 5 20 20 113 27 5

Б1.В.ЭД.05.
1

Плазменные технологии в 
наноинженерии

8 180 180 40 20 20 113 27 5 5 20 20 113 27 5 226

Б1.В.ЭД.05.
2

Микроэлектронная сенсорика 8 180 180 40 20 20 113 27 5 5 20 20 113 27 5 226

Б2 Практика 4 756 756 24 24 732 21 21 6 210 6
Б2.В Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

4 756 756 24 24 732 21 21 6 210 6

Б2.В.1 Учебная практика 
(ознакомительная  практика)

4 108 108 6 6 102 3 3 226

Б2.В.2 Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности)

4 216 216 6 6 210 6 6 226

Б2.В.3 Производственная практика 
(технологическая 
(проектно-технологическая) 
практика)

6 216 216 6 6 210 6 6 226

Б2.В.4 Производственная практика 
(преддипломная практика)

8 216 216 6 6 210 6 6 6 210 6 226

Б3 Государственная итоговая 
аттестация

216 216 4 4 212 6 6 4 212 6

Б3.Д Подготовка и защита ВКР 216 216 4 4 212 6 6 4 212 6
Б3.Д.1 Выполнение и защита 

выпускной квалификационной 
работы

216 216 4 4 212 6 6 4 212 6 226

ФТД Факультативы 3 468 468 162 36 126 306 13 13 54 54 3
ФТД.В Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений

3 468 468 162 36 126 306 13 13 54 54 3

ФТД.В.1 Introduction to Micro and 
Nanotechnology (Введение в 
микро- и нанотехнологии)

5 180 180 54 18 36 126 5 5 226

ФТД.В.2 Introduction to Electron 
Microscopy (Введение в 
электронную микроскопию)

6 180 180 54 18 36 126 5 5 226

ФТД.В.3 Академический курс 
иностранного языка

7 108 108 54 54 54 3 3 54 54 3 207
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Итого 253 60 30 30 60 30 30 70 35 35 63 33 30
Итого по ООП (без факультативов) 240 240 240 60 30 30 60 30 30 60 30 30 60 30 30

Б1 Дисциплины (модули) 49% 51% 22,9% 160 213 60 30 30 51 30 21 54 30 24 48 30 18
Б1.О Обязательная часть 104 58 30 28 32 24 8 4 4 10 5 5

Б1.В
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 109 2 2 19 6 13 50 30 20 38 25 13

Б2 Практика 0% 100% 0% 20 21 9 9 6 6 6 6
Б2.О Обязательная часть

Б2.В
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 21 9 9 6 6 6 6

Б3 Государственная итоговая аттестация 6 6 6 6
ФТД Факультативы 0% 100% 0% 13 10 5 5 3 3
ФТД.О Обязательная часть

ФТД.В
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 13 10 5 5 3 3

Доля ... занятий от аудиторных лекционных 44,66%
Объем обязательной части (без учета объема ГИА) от 
общего объема программы

43,33%

Учебная нагрузка (час/нед)

ООП в период ТО (без факультативов, с расср.практ. и 
НИР) 52,7 - 55,02 53,5 - 55,02 42,73 - 56,55 47,18 - 56,04 54,89
ООП в период экз. сессий 46,69 - 54 54 - 54 54 - 40,5 27 - 45 45
Аудиторная (ООП - элект.курсы по физ.к.)(чистое ТО) 24,38 - 30,23 25,32 - 27,28 17,54 - 28,3 18,64 - 25,47 18,69
Ауд. (ООП - элект.курсы по физ.к.) с расср. практ. и 
НИР 24,38 - 30,23 25,32 - 27,28 17,54 - 28,3 18,64 - 25,47 18,69
Аудиторная (элект. курсы по физ.к) 1,32 - 1,47 1,76 - 1,47 2,11 - 1,47 1,86 -

Формы контроля
Дифференцированный зачет 1 1 1 1 2 1 1
Зачет 8 4 4 6 4 2 5 3 2 4 3 1
Экзамен 6 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3

Ведущий специалист ЦСОПиП / Таберкин Павел Анатольевич

Заместитель директора по учебной работе ИНЭП / Шушкевич Татьяна Викторовна

Руководитель образовательной программы / Климин Виктор Сергеевич
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